OEM: Valvo Diode BY140

Silicon Diode

BY140

15kV / 2.5mA

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Dioden und Transistoren 1969/70
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OEM: Valvo Diode BY140 Datasheet

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BY 140

SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODE
filr die Hochspannungserzeugung in FS-EmpfEngern

NMachfolgetyp BY 178

Mgchanische Daten:
GehMuse: Kunststoff

MaBangaben in mm.
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Eurgdaten:
Grenzscheitelsperraspannung Un Wy ™ max. 15 k¥
Durchlafstrom, Mittelwert IF AV = Bax. 2,6 mA
DurchlafBstrom, Spitzenwert ]P " = pax. 250 mA
Sperrschichttemperatur LE = max. 95 °C
Durchlafspannung bei Ip = 100 mA, &; = 100°C Up 1 50V
Sperrstrom bei Up = 15 kV, 8; = 78°C I H 10 LA
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OEM: Valvo Diode BY140 Datasheet

BY 140 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Grenzwerte:
Grenzscheitelsperrspannung: Upwy = max. 15 KV
periodische Spitzensperrspannung: Up u = max. 16 KkV
StoeBspitzensperrspannung (t $10 ms): Ug giop = Wax. 15 kV
DarchlaBatrom, Mittelwert l:t.,' S 20 ma ) Ip oy = max. 2,5 md
Durchlafstrom, Spitzenwert: Ip u = max. 250 mA
Stobstrom (t & 10 ms): ip gtep = max. i A
negativer Spitzenstrom (beim Abschalten): Ip u = max. 150 md
Sperrschichtitemperatur: By = max., 05 °C
Lagerungstemperatur: bg = min. -B& °C
g = max. 100 °C
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Kennwerte:
DurchlaBspannung
bei Ip = 100 mA, 8; = 100°C: Up § 50 W
Sperrstrom
bei Ug = 15 kV, 8y = 75°C: Ig & 10 A
Sperrverzugs ladung
beim Umschalten ven Ip = 200 mi
auf Ug = 100 V mit -d1/dt = 200 mA/us
bei 85 = 28°C: g = 30 uC
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